GD 170

Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor flr Verstirker-Endstufen und als
Paare fiir Gegentokistufen im Niederfre-
quenz-Gebiet sowie fiir Schalteranwendun-
gen bis 30 V. Zuléssige Umgebungstempe-
raturen 5 von —25 °C bis +-65°C

Standard: TGL 200-8238
Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11811

" Masse &~ 12 g

Zul@issige Hochstwerte

flir da = 45°C

-Ucso = 33V <lc =30A

-Ueso = 10V le = 36A

UCEr = 30V -8 = 06A

bei Ree = 5002 0 = 75°C

-Uces = 33V fa = 65°C i
Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Warmewiderstond R S 7,5 == T

r | Sirom
| Min Typ Max MeBbedingungen versiirkungs-
‘ gruppen

Reststréme

-Ic8o %5 uA  50pA | -Ucs = 6V

-lceo 400 pA 1500 pA | -Uce = 6 V

-Ices 1000 pA | -Uce = 30 V

-lEBO 60 pA 100 pA | -Ues = 10V

Ubergangsfrequenz

fr 250 kHz -Uce =6V, -lc =01A
Sdttigungsspannung

~UCEsat 035 V 0,60 V -l =3A,-le8=205A
Basis-Emitter-Spannung

-Use ' 035 V 0,50 V -Uce = 6 V, -lc = 200 mA

-Use 0,75V 100V Uce =2V, -lc = 15 A
Gleichstromverstdrkung

B 20 -Uce = 6 V, -lc = 200 mA

B 15 30 Uce =2V,-lc =15 A A

B 24 50 -Uce =2V, -lc =15 A B

B 40 Uce =2V,-lc =15 A Cc




Min | Typ ] Max | MeBbedingungen

B-Abiall
Bis 05 | <lc=15A
Bl ] i
Pérchenbedingungen

| |
It 0,833 1.2
7]

-lc=s3A

Usey
Use | 0,833 ‘ 1,2
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GD 170 B - TGL 200-8238

der Stromverstirkungsgruppe B

Verlustleistung in Abhdngigkeit der Um-

gebungstemperatur fa
__ direkte Montage

— === solierte Montage

Kiihibleche, Alu 2 mm, vertikale Lage,

blank, Isolierung, Pertinaxscheibe 0,1 mm

1 ohne KiihlfiGche

2S= 50em?

35 =200 cm?

4 angendhrte ideale Kiihlung
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Mittlere Kennlinien flir 65 = 25°C
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